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2.1. Badanie tranzystora bipolarnego

2.Wyznaczy¢ rodzine charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Ic=f(Uce) dla réznych wartosci
prad bazy Ig=const. Podczas pomiardw korygowac wartos$¢ pradu bazy Ig i napiecia emiter-kolektor Ucg.

Tabela 2.5
U Ig=...mA Ig=...mA Ig=...mA
Lp. cE Ic Ic Ic
\ mA mA mA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Wyznaczy¢ charakterystyke przejsciowa tranzystora bipolarnego Ic = f(Iz), dla statej wartosci napiecia
UCE =15V.
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4. Wyznaczy¢ charakterystyke wejsciowg tranzystora Ig=f(Ugg).
Tabela 2.7
Is Use
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2.2. Badanie tranzystora unipolarnego

2.Wyznaczy¢ rodzine charakterystyk statycznych tranzystora unipolarnego Ip=f(Ups) dla statej wartosci
napiecia bramki Ugs=const.

Tabela 2.8
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3.Wyznaczy¢ charakterystyke przejsciowg tranzystora unipolarnego Ip = f(Ugs) dla statej wartosci napiecia
Ups = 15 V.
Tabela 2.9
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2.3. Spis miernikow i przyrzadéow
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